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Abstract (en)
The device (10) has a ceramic positive temperature coefficient thermistor (30) dimensioned in such a manner that voltage drop does not exceed
more than 40 voltage/millimeter over the thermistor, which is developed from multiple positive temperature coefficient thermistor elements (32)
formed in rows and parallel. The thermistor elements exhibit a thickness of approximately 2 millimeter and breadth of approximately 6 millimeter. The
thermistor elements are implemented as ceramic components with non-linear resistance characteristics.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einrichtung mit wenigstens einem Kaltleiter und wenigstens einer mit dem Kaltleiter in Verbindung stehenden
Wechselspannungsquelle, wobei der Kaltleiter derart dimensioniert ist, dass der Spannungsabfall über den Kaltleiter den Wert von 40 V/mm nicht
übersteigt.
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